
Предназначен для работы в составе аппаратуры фотоэлектрической
автоматики. Выпускаются в пластмассовом корпусе.

Параметры фоторезисторов видимого излучения

Прибор UP,

В
ICB, мкА, не

более
IT, мкА,

Не более
RT, МОм,

не менее
τСП, мс

не более
τН, мс,

не более λmax, МКМ

СФ2-1 15 500 1 15 40 90 0,65

Примечания:

1. Значения параметров соответствуют Tокр.ср = 20 °C.

2. ICB измерен при освещенности 200 лк.

3. ТКI фоторезисторов СФ2-1, СФ2-2 в рабочем интервале температур равен
0,3...0,7 %.

СФ2-1 Фоторезистор

                                      О О О  к о м п а н и я  " Э л е к т р о н и к а  и  С в я з ь "      

                       + 7(473) 277-14-34, 277-35-34    

www.eandc.ru    

 

1

 



Предельно допустимый режим эксплуатации фоторезисторов
видимого излучения в рабочем интервале температур

Прибор PPAC max, мВт UP max, В Рабочий интервал температур
Tокр.ср,°C

СФ2-1 10 15 -60...+85
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